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Thick Film Chip Resistors
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MFM0603 (0201) 0.60+0.05 0.30+0.05 0.35 0.10
|:-:|I MFM1005 (0402) 1.00£0.15 0.50+0.15 0.55 0.20
MFM1608 (0603 ) 1.60£0.15 0.80+0.15 0.95 0.30
jtr MFM2012 (0805) 2.00+0.20 1.25+0.20 1.25 0.40
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Thick Film Chip Resistors
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Bf&E(50°C) | BfE(85°C) | #MHAREK | #MEME | TIFEETE

MFM0603B3395B103* 10kQ 3380K 3395K

MFM0603B4230B104* 100kQ 4250K 4230K 12 130
MFM1005B3675B683* 6.8k0 3670K 3657K

MFM1005B3413B103* 10kQ 3370K 3413K

MFM1005B3435B103* 10kQ 3380K 3435K

MFM1005B83793B103* 10kQ 3820K 3792K

MFM1005B3985B153* 15kQ 4030K 3985K

MFM1005B3898B223* 22kQ 3900K 3898K

MFM1005B3725B333* 33kQ 3650K 3725K

MFM1005B84038B333* 33kQ 4050K 4038K

MFM1005B83490B473* 47kQ 3400K 3490K

MFM1005B4057B473* 47kQ 4050K 4057K

MFM1005B3492B683* 68kQ 3450K 3492K

MFM1005B3543B803* 80kQ 3500K 3543K 2.4 240
MFM1005B3578B104* 100kQ 3540K 3578K

MFM1005B4093B104* 100kQ 4050K 4093K

MFM1005B4254B104* 100kQ 4250K 4254K

MFM1005B4360B104* 100kQ 4360K 4360K

MFM1005B3668B154* 150kQ 3620K 3668K

MFM1005B83998B474* 470kQ 3940K 3998K

MFM1005B4541B474* 470kQ 4500K 45471K

MFM1005B4715B474* 470kQ 4700K 4715K

MFM1608B3423B103* Fix1% o 10kQ 3370K 3423K 40°C ~+125°C
MFM1608B3876B103* G:+2% 10kQ 3910K 3876K

MFM1608B4053B153* 15kQ 4110K 4053K

MFM1608B3841B223* 22kQ 3820K 3841K

MFM1608B3617B333* 33kQ 3480K 3617K

MFM1608B3481B473* 47kQ 3440K 3481K

MFM1608B4067B473* 47kQ 4050K 4067K

MFM1608B4067B503* 50kQ 4050K 4067K

MFM1608B3534B683* 68kQ 3500K 3534K

MFM1608B3628B104* 100kQ 3590K 3628K =Y =
MFM1608B4000B104* 100kQ 3950K 4000K

MFM1608B4360B104* 100kQ 4360K 4360K

MFM1608B4390B104* 100kQ 4392K 4390K

MFM1608B3723B154* 150kQ 3680K 3723K

MFM1608B3806B224* 220kQ 3760K 3806K

MFM1608B3904B334* 330kQ 3850K 3904K

MFM1608B3998B474* 470kQ 3940K 3998K

MFM1608B49098105* 1MQ 4900K 4909K

MFM2012B3489B103* 10kQ 3370K 3489K

MFM2012B3914B103* 10kQ 3924K 3914K

MFM2012B83991B303* 30kQ 3950K 3991K

MFM2012B3628B503* 50kQ 3590K 3628K 5.0 500
MFM2012B4030B503* 50kQ 3950K 4030K

MFM2012B3743B803* 80kQ 3700K 3743K

MFM2012B83806B104* 100kQ 3760K 3806K
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Thick Film Chip Resistors
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